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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении: титанат свинца
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диаграмма ниобата натрия 
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фазовый переход в ниобате натрия 
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении: вольфрамата

магния свинца Pb2MgWO6

Pb2MgWO6

Mg2+ W6+

Влияние давления на «родственные» структурные 
элементы: октаэдры WO6 и MgO6

Влияние давления на «родственные» структурные 
элементы: октаэдры WO6 и MgO6

Сравнение фазового перехода параэлектрик-
антисегнетоэлектрик индуцированный высоким 

давлением или температурой



Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении: фазовый 

переход в Pb2MgWO6 при температуре 
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении: фазовый 

переход в Pb2MgWO6 при давлении 
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении:

Ba4Sm2Fe2Nb8O30 и Ba4Gd2Fe2Nb8O30
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Варьирование 
среднего радиуса 

катионов
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Оксидные сегнетоэлектрики при высоком давлении:

Ba4Sm2Fe2Nb8O30 и Ba4Gd2Fe2Nb8O30
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